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Telefunken Transistor BU546

Datasheet

BU 546

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendung: Getaktete Netzgerdte

Besondere Merkmale:
# In Dreifachdiffusions-Technik
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

& Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung 100 W

Zubehor
Isolierscheibe  Best. Nr. 515300

Absolute Grenzdaten

Uipnycen

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uianyces
Kollektorstrom Iz
Kollektorspitzenstrom o
Basisstrom s
Basisspitzenstrom Iau

=lam

Gesamtverlustleistung

Tease = 25°C Pioa
Sperrschichttempearatur T
Lagerungstempearaturberaich Tatg

Kollektor mit
Gehause verbunden

Normgehausa
JB2DIM 41872
JEDECTO 3
Gewicht max. 20 g

1300 v
550 v

& A

8 A

2 A

4 A

4 A

100 W
150 C
-85...+150 °c
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Warmewiderstand Min. Typ- Max.
Sperrschicht-Gehduse Rinic 1.25 “CIW
KenngroBen
Tease = 25 °C, falls nichl anders angegebean
Kollektorreststrom
Upg = 1300 ¥ Ices 1 mA
Tj=125°"C, Ugp=1200V legs 2 md,
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
J = 100 mA, Le = 125 mH Uigricea 550 W
Io= 0.5 mA, Age = 100 0 Uericen 1300 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ie=1mA Uipriene [ W
HKollektor-Sattigungsspannung
lo=6GA lg=2A Uegast 1.8 v
Basis-Satligungsspannung
lo=BA lg=2A Uggsar 2.0 ]
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Leg=2V,[c=32A hre L
Ueg=58V I-=158A heg 8
Ueg =SV, Ic = 10 mA hee -1
Ueg=3V =4 A heg 55
Transitfrequenz
Ugp = 10V, I = 500 mA, f = 1 MHz fr 10 MHz
Schalzeiten
Ieend = 3.2 A, lpang = 0,7 A, Tease = 25 °C siehe MeBschaltung
Abfallzeit 1y 05 HS

y I
" ;‘ =001t =03ms

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken

Transistor BU546

Datasheet

BU 546

[

a4 dvas

oL

100 yF

bl
rli
F—
[ERACF]
Fig. 1 Impulsdiagramm
Y
Lo \ o
L] -ﬂll
0,303 0 i
Fre by ‘g + 3
: s - |
il 27nF L
5 Wan Y
L. _l W0 BYW 13
EE
TDA |, o
| LI —
4600
4 270 ki
2% i
Kk Vg ey = 01 15 W =82 = Ug =200V
e
Ug=t1y
Bpm | pm
=1 kHe

Fig. 2 Me@schaltung fiir: &

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BU546 Datasheet

BU 546

m FETELL] —f— FH - CEERL
T | e
Ptﬂ"l fc T 1 : B [ e e ii
- : : EEidH i =TT
wl | T 10 =1 HH—
! | A = H f
.- b T —HH
| a m
75 T BRI (L FHH
\ ] = et
X i : T i .'I'FF
50 Teasa=28°C 17T I -I'il‘
- Pl ‘ T
| i\ .
. -1 0l = ] } wh """ \1 :
25 . bbb 1
EEE 11 1 | -
Fig-1 B0 | [Fias
Q 50 100 150 *C 1 10 ‘H}Du'uf
Tease—™= CE
r e TITTT
Zihp
1 - ‘1 = -.-r
K/WE7- =
1 =
b= 0.2 -
L 1-"'1' -
—}—_ I I _‘..-'" !a
a1 -_.,.l"""-:;’}
o1 = =1
' :_Iijm = -""’
L1
L 0,02
T
[ oo al
0,01 —‘i"[ Flg.5
108 104 1073 w2 1071 10° 10's
o=

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BU546 Datasheet

BU 546

1 | | i'lu:uu T ] I azas o4
UcEsat Teans™ 28°C L Ugg [ T
10 |
v 10 | I u
v - 3 e
Upgm 2V |
— Toane =280
e |
08 , j
I I1
1 11
+ 1Y |
1 ,..-I"'"*
11 m 1\ 06 1
} 234 Y
T A P, |
\ NI~ I |
NS ]
ol - M 0.4 T |
Jrioe 02 Fig 7|
! 1A 0,01 01 Ly
g—= c

T 1 : L (LEITI] T [(TEITT
| | I {
I [ |
|
bEE [ hre
{ - ! = 1A
| UEguIV | 15 =
100 t :;,_,“.:_;m - _T — e o
[— ! T - _+_ H ::: 4 r..#"" \\. Mo o
1 HHHH paa | ]
- ol 1 H 1
4 1l 10
_JI_ |8 44 4 . - -!..L f'{
L | ! Toase=28°C
10-#-'-“!'-‘." 4 _. . = h‘"\! -! - -I_.
L fhb{r 5
1 | T T
T DN
b h
1 L | | Fig 8| 0 Fig9
0,01 o1 1A I 0 10 20 Vv
UCE—-

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BU546 Datasheet

T CEELTE
[P
Ces
H 1
300 \ e
pF _x Tousa=20°C
\ RN
! !
200 \ i |
|
| . |
i -
100 | L
1
, O ([T
o 10 20 30 40V
Upgp—=

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



